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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

汽车电子用功率器件(Power MOSFET及IPD)

汽车电子用MCU-F系列(RL78/RH850)

汽车电子用MCU-D系列(RL78)

汽车电子用MCU-SuperH族

汽车电子用MCU产品-RH850族

汽车电子用MCU产品开发工具与开发环境

瑞萨电子芯片封装说明

瑞 萨 电 子
汽车电子产品型号速查手册
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D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族
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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

汽车电子用功率器件(Power MOSFET及IPD)

产品系列代号：
NP系列
Power MOSFET

极性：
N：Nch 
P：Pch

封装代码：
H：TO-251（MP-3）
K：TO-263（MP-25ZK）
M：TO-220（MP-25K）
N：TO-262（MP-25SK）
P：TO-263（MP-25ZP） 
S：TO-252（MP-3ZK）
T：TO-263-7脚（MP-25ZT）
V：TO-252（MP-3ZP）
Y：HSON 8脚
Z：裸片

ID（DC） VDSS

NP系列Power MOSFET命名规则

门驱动信号类型：
L：逻辑电平驱动，
     内置保护二极管
H：非逻辑电平驱动，
     内置保护二极管
D：逻辑电平驱动，
     无内置保护二极管
U：非逻辑电平驱动，
     无内置保护二极管

生产工艺代码：
E：UMOS 2
F：UMOS 3
G：UMOS 4
J：SJ 1
K：ANL 2

NP 180 N 04 T U K

Power MOSFET

编号 型号 极性

参数

封装VDSS 
(V)

ID(DC) 

(A)

RDS(on) 
(VGS=10V) 

[mΩ]

PT 
(TC=25℃ ) 

(W)

Rth(ch-C) 

(°C/W)
QG typ. 

(nC)
Ciss typ. 

(pF)

1 NP50N04YUK  

N-ch

40

50 4.8 97 1.55 38 2160 HSON-8   

2 NP60N04MUK  60 4.3 105 1.43 42 2350 TO-220  
3 NP60N04NUK  60 4.3 105 1.43 42 2350 TO-262  
4 NP60N04PDK 60 3.95 105 1.43 42 2450 TO-263
5 NP60N04VDK 60 3.85 105 1.43 42 2450 TO-252
6 NP60N04VUK  60 3.85 105 1.43 42 2350 TO-252 
7 NP75N04VDK 75 5.7 75 2 27 1550 TO-252
8 NP75N04VUK 75 5.7 75 2 30 1630 TO-252
9 NP75N04YUK  75 3.3 138 1.09 61 3440 HSON-8   

10 NP89N04MUK  90 3.3 147 1.02 68 3800 TO-220  
11 NP89N04NUK  90 3.3 147 1.02 68 3800 TO-262  
12 NP89N04PDK 90 2.95 147 1.02 68 3900 TO-263
13 NP89N04PUK  90 2.95 147 1.02 68 3800 TO-263
14 NP90N04MUK  90 2.85 176 0.85 84 4700 TO-220
15 NP90N04NUK  90 2.9 176 0.85 84 4700 TO-262 
16 NP90N04VDK 90 2.8 147 1.02 68 3900 TO-252 
17 NP90N04VLK 90 2.8 147 1.02 68 3800 TO-252 
18 NP90N04VUK  90 2.8 147 1.02 68 3900 TO-252 
19 NP100N04PUK 100 2.3 176 0.85 84 4700 TO-263
20 NP109N04PUK 110 1.75 250 0.6 130 7400 TO-263
21 NP110N04PUK 110 1.4 348 0.43 200 11500 TO-263
22 NP160N04TUK 160 1.5 250 0.6 130 7400 TO-263-7p
23 NP180N04TUK 180 1.05 348 0.43 198 10500 TO-263-7p
24 NP35N055YUK 

55

35 6.7 97 1.55 38 2160 HSON-8   
25 NP60N055MUK 60 6 105 1.43 42 2350 TO-220  
26 NP60N055NUK 60 6 105 1.43 42 2350 TO-262  
27 NP60N055VUK 60 5.5 105 1.43 42 2350 TO-252 
28 NP75N055YUK 75 4.5 138 1.09 61 3440 HSON-8   
29 NP89N055MUK 90 4.4 147 1.02 68 3800 TO-220  
30 NP89N055NUK 90 4.4 147 1.02 68 3800 TO-262  
31 NP89N055PUK 90 4 147 1.02 68 3800 TO-263
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D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族

Power MOSFET

编号 型号 极性

参数

封装VDSS 
(V)

ID(DC) 

(A)

RDS(on) 
(VGS=10V) 

[mΩ]

PT 
(TC=25℃ ) 

(W)

Rth(ch-C) 

(°C/W)
QG typ. 

(nC)
Ciss typ. 

(pF)

32 NP90N055MUK 

N-ch

90 3.8 176 0.85 84 4700 TO-220  
33 NP90N055NUK 90 3.8 176 0.85 84 4700 TO-262  
34 NP90N055VUK 90 3.85 147 1.02 68 3800 TO-252 
35 NP100N055PUK 55 100 3.25 176 0.85 84 4700 TO-263
36 NP109N055PUK 110 2.2 250 0.6 130 7400 TO-263 
37 NP110N055PUK 110 1.75 348 0.43 200 11500 TO-263 
38 NP160N055TUK 160 2.1 250 0.6 130 7400 TO-263-7p
39 NP180N055TUK 180 1.4 348 0.43 200 11500 TO-263-7p
40 NP45N06PUK

60
45 9.6 75 2 30 1690 TO-263

41 NP45N06VUK 45 9.6 75 2 30 1690 TO-252
42 NP90N06VDK 90 5.3 147 1.02 63 4000 TO-252
43 NP100N04NUJ 40 100 3 220 0.68 110 5600 TO-262  
44 NP100N04MDH

40
100 3.3 288 0.52 165 8700 TO-220

45 NP100N04MUH 100 3.5 288 0.52 110 6800 TO-220
46 NP55N03SUG 

30

55 5 77 1.95 62 3500 TO-252 
47 NP60N03KUG 60 4.8 88 1.7 62 3500 TO-263 
48 NP60N03SUG 60 3.8 105 1.43 90 5000 TO-252 
49 NP82N03PUG 82 2.8 143 1.05 106 6050 TO-263 
50 NP88N03KDG 88 2.4 200 0.75 165 9000 TO-263 
51 NP90N03VHG 90 3.2 105 1.43 90 5000 TO-252 
52 NP90N03VLG 90 3.2 105 1.43 90 5000 TO-252 
53 NP110N03PUG 110 1.5 288 0.52 253 16400 TO-263 
54 NP16N04YUG 

40

16 25 36 4.2 7 315 HSON-8   
55 NP35N04YLG 35 9.7 77 1.95 36 1900 HSON-8   
56 NP35N04YUG 35 10 77 1.95 34 1900 HSON-8   
57 NP55N04SLG 55 6.5 77 1.95 57 2700 TO-252 
58 NP55N04SUG 55 6.5 77 1.95 63 3400 TO-252 
59 NP60N04KUG 60 6.1 88 1.71 63 3400 TO-263 
60 NP60N04MUG 60 6.3 88 1.7 60 3200 TO-220  
61 NP70N04MUG 70 5 115 1.3 90 4900 TO-220  
62 NP74N04YUG 75 5.5 120 1.25 64 3620 HSON-8   
63 NP75N04YUG 75 4.8 138 1.09 77 4300 HSON-8   
64 NP80N04MDG 80 4.8 115 1.3 90 4900 TO-220  
65 NP80N04MLG 80 4.8 115 1.3 90 4900 TO-220  
66 NP80N04NDG 80 4.8 115 1.3 90 4900 TO-262  
67 NP80N04NLG 80 4.8 115 1.3 90 4900 TO-262  
68 NP80N04NUG 80 4.8 115 1.3 90 4900 TO-262  
69 NP80N04PDG 80 4.5 115 1.3 90 4900 TO-263 
70 NP80N04PLG 80 4.5 115 1.3 90 4900 TO-263 
71 NP80N04PUG 80 4.5 115 1.3 90 4900 TO-263 
72 NP82N04MDG 82 4.2 143 1.05 100 6000 TO-220  
73 NP82N04MLG 82 4.2 143 1.05 100 6000 TO-220  
74 NP82N04MUG 82 4.2 143 1.05 106 6500 TO-220  
75 NP82N04NDG 82 4.2 143 1.05 100 6000 TO-262  
76 NP82N04NLG 82 4.2 143 1.05 100 6000 TO-262  
77 NP82N04NUG 82 4.2 143 1.05 106 6500 TO-262  
78 NP82N04PDG 82 3.5 143 1.05 100 6000 TO-263 
79 NP82N04PUG 82 3.5 143 1.05 106 6500 TO-263 
80 NP88N04KUG 88 2.9 200 0.75 165 10000 TO-263 
81 NP88N04NUG 88 3.4 200 0.75 171 9510 TO-262  
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(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

Power MOSFET

编号 型号 极性

参数

封装VDSS 
(V)

ID(DC) 

(A)

RDS(on) 
(VGS=10V) 

[mΩ]

PT 
(TC=25℃ ) 

(W)

Rth(ch-C) 

(°C/W)
QG typ. 

(nC)
Ciss typ. 

(pF)

82 NP90N04MUG 

N-ch

40

90 3 217 0.69 182 11200 TO-220  
83 NP90N04VLG 90 4 105 1.43 90 4900 TO-252 
84 NP90N04VUG 90 4 105 1.43 90 5000 TO-252 
85 NP100N04PDG 100 1.8 288 0.52 230 14500 TO-263
86 NP100N04PUG 100 1.8 288 0.52 260 17100 TO-263
87 NP109N04PUG 110 2.3 220 0.68 180 11500 TO-263 
88 NP110N04PDG 110 1.8 288 0.52 230 14500 TO-263 
89 NP110N04PUG 110 1.8 288 0.52 260 17100 TO-263 
90 NP160N04TDG 160 2 220 0.68 180 10500 TO-263-7p
91 NP160N04TUG 160 2 220 0.68 178 10500 TO-263-7p
92 NP180N04TUG 180 1.5 288 0.52 260 17100 TO-263-7p
93 NP52N055SUG

55

52 14 56 2.68 38 2100 TO-252 
94 NP55N055SDG 55 9.5 77 1.95 64 3200 TO-252 
95 NP55N055SUG 55 10 77 1.95 60 3500 TO-252 
96 NP60N055KUG 60 9.4 88 1.7 61 3700 TO-263 
97 NP80N055MDG 80 6.9 115 1.3 90 4600 TO-220  
98 NP80N055NDG 80 6.9 115 1.3 93 4900 TO-262  
99 NP80N055PDG 80 6.6 115 1.3 90 4600 TO-263 

100 NP82N055MUG 82 6 143 1.05 105 6400 TO-220  
101 NP82N055NUG 82 6 143 1.05 105 6400 TO-262  
102 NP82N055PUG 82 5.2 143 1.05 106 6400 TO-263 
103 NP88N055KUG 88 3.9 200 0.75 166 9600 TO-263 
104 NP110N055PUG 110 2.4 288 0.52 251 17100 TO-263 
105 NP23N06YDG 

60

23 27 60 2.5 27 1200 HSON-8   
106 NP33N06YDG 33 14 97 1.55 52 2600 HSON-8   
107 NP52N06SLG 52 17.5 56 2.68 39 2100 TO-252 
108 NP80N06MLG 80 8.6 115 1.3 85 4600 TO-220  
109 NP80N06PLG 80 8.3 115 1.3 85 4600 TO-263 
110 NP82N06PDG 82 6.7 143 1.05 106 5700 TO-263 
111 NP82N06PLG 82 6.7 143 1.05 106 5700 TO-263 
112 NP90N06VLG 90 7.8 105 1.43 95 5000 TO-252 
113 NP20N10YDF 

100

20 55 73 2.06 23 1100  HSON-8  
114 NP40N10PDF 40 27 120 1.25 47 2100  TO-263
115 NP40N10VDF 40 26 120 1.25 47 2100  TO-252
116 NP40N10YDF 40 25 120 1.25 47 2100  HSON-8  
117 NP70N10KUF 70 20 120 1.25 50 2500  TO-263
118 NP80N03NLE 30 80 7 120 1.25 48 2600  TO-262 
119 NP80N04KHE 

40
80 8 120 1.25 40 2200  TO-263

120 NP80N04MHE 80 8 120 1.25 40 2200  TO-220 
121 NP80N04NHE 80 8 120 1.25 40 2200  TO-262 
122 NP34N055SHE

55

34 19 88 1.7 30 1600  TO-252
123 NP34N055SLE 34 18 88 1.7 41 2000  TO-252
124 NP82N055MLE 82 8.4 163 0.92 80 4400  TO-220 
125 NP82N055NLE 82 8.4 163 0.92 80 4400  TO-262 

126 NP84N055KLE 84 7 200 0.75 120 6130  TO-263
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Power MOSFET

编号 型号 极性

参数

封装VDSS 
(V)

ID(DC) 

(A)

RDS(on) 
(VGS=10V) 

[mΩ]

PT 
(TC=25℃ ) 

(W)

Rth(ch-C) 

(°C/W)
QG typ. 

(nC)
Ciss typ. 

(pF)

127 NP84N055MHE

N-ch

55

84 7.3 200 0.75 88 4540  TO-220 
128 NP84N055MLE 84 7 200 0.75 120 6130  TO-220 
129 NP84N055NHE 84 7.3 200 0.75 88 4540  TO-262 
130 NP84N055NLE 84 7 200 0.75 120 6130  TO-262 
131 NP88N055KLE 88 5.2 288 0.52 160 9700  TO-263
132 NP88N055MLE 88 5.2 288 0.52 160 9700  TO-220 
133 NP88N055NLE 88 5.2 288 0.52 1600 9700  TO-262 
134  NP88N075EUE 75 88 8.5 288 0.52 150 8200 TO-263
135 NP50P03YDG 

-30
50 9 102 1.47 64 2300 HSON-8  

136 NP75P03YDG 75 6.2 138 1.09 94 3200 HSON-8  
137 NP15P04SLG 

-40

15 40 30 5 23 1100 TO-252
138 NP20P04SLG 20 25 38 3.9 34 1650 TO-252
139 NP36P04KDG 36 17 56 2.68 55 2800 TO-263
140 NP36P04SDG 36 17 56 2.68 55 2800 TO-252
141 NP50P04KDG 50 10 90 1.67 100 5100 TO-263
142 NP50P04SDG 50 9.6 84 1.78 100 5100 TO-252
143 NP50P04SLG 50 9.6 84 1.78 100 3800 TO-252
144 NP75P04YLG 75 10.7 138 1.09 91 3200 HSON-8  
145 NP83P04PDG 83 5.3 150 1 200 9820 TO-263
146 NP100P04PDG 100 3.5 200 0.75 320 15100 TO-263
147 NP100P04PLG 100 3.7 200 0.75 320 15100 TO-263
148 NP15P06SLG 

-60

15 70 30 5 23 1100 TO-252
149 NP20P06SLG 20 48 45 3.9 34 1700 TO-252
150 NP20P06YLG 20 49 67 2.24 34 1600 HSON-8  
151 NP36P06KDG 36 29.5 56 2.68 54 3100 TO-263
152 NP36P06SLG 36 30 56 2.68 52 3200 TO-252
153 NP50P06KDG 50 17 90 1.67 95 5000 TO-263
154 NP50P06SDG 50 16.5 90 1.78 100 5000 TO-252
155 NP83P06PDG 83 8.8 150 1 190 10100 TO-263
156 NP100P06PDG 100 6 200 0.75 300 15000 TO-263
157 NP100P06PLG 100 6 200 0.75 300 15000 TO-263

"注：NP系列为汽车级专用功率 MOSFET, 所有产品均通过 AEC-Q101测试标准。 遵循 RoHS和无铅环境保护标准；并提供 TS-16949/PPAP认证。 
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IPD（智能功率开关器件）

型号 
Part Num

通道类型 
Channel Type

通道数目 
Channel

参数 诊断与保护功能
封装 

Package
状态 

StatusVDSS 

(V)
IL(Lim) 
(A)

RDS(on) 
[mΩ]

电流反馈 
Current 
sense

诊断信号 
Diagnostic

过温保护 
Over-temp 

Protect 

过流保护 
Over-current Protect

          第二代产品

μPD166023 High-side 1 40 120 12 √ √ √ √ HSSOP-12 量产

μPD166024 High-side 2 40 120 12 √ √ √ √ HSSOP-24 量产

μPD166025 High-side 1 40 110 16 √ √ √ √ HSSOP-12 量产

μPD166026 High-side 2 40 110 16 √ √ √ √ HSSOP-24 量产

μPD166027 High-side 2 40 40 35 √ √ √ √ HSSOP-12 量产

μPD166028 High-side 4 40 40 35 √ √ √ √ HSSOP-24 量产

μPD166029 High-side 2 40 22 70 √ √ √ √ HSSOP-12 量产

μPD166030T1K High-side 4 40 22 70 √ √ √ √ HSSOP-24 量产

μPD166031AT1U High-side 1 40 120 10 √ √ √ √ TO-252-7p 量产

μPD166032T1U High-side 1 40 120 12 √ √ √ √ TO-252-7p 量产

μPD166033T1U High-side 1 40 130 6 √ √ √ √ TO-252-7p 量产

μPD166034T1U High-side 1 40 130 8 √ √ √ √ TO-252-7p 量产

μPD166035GR High-side 1 35 2 80 √ √ √ √ Power SOP8 量产

μPD166036GR High-side 1 35 2 80 √ √ √ √ Power SOP8 量产

μPD166037T1J High-side 2 40 40 30 √ √ √ √ HSSOP-12 量产

μPD166038T1J High-side 2 40 75 20 √ √ √ √ HSSOP-12 量产
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Power MOSFET封装
TO-220 TO-263 TO-263-7p TO-262 TO-252 HSON-8p

10 x 29.6 x 4.45 10 x 15.25 x 4.45 10 x 14.85 x 4.45 10 x 23.8 x 4.45 6.5 x 10.4 x 2.3 6 x 5.15 x 1.45

IPD封装
SOP-8  HSSOP-12 HSSOP-24 TO-252-7p

5.37×6.0×1.8 7.8 x 10.3 x 2.55 13.8 x 10.3 x 2.55 6.5 x 10.3 x 2.3

Power MOSFET、IPD封装示意图

T0-220
T0-262

T0-263 7p

MP-25ZP

PowerHSSOP-24

T0-252 7pin
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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

汽车电子用MCU-F系列(RL78/RH850)

F系列RL78/F12群

RL78/F12命名规则

瑞萨MCU 内置FLASH RL78内核 F13系列：
0A：有LIN，
　 　无CAN
0B：有LIN，
　 　有CAN

引脚数：
6：20
A：30
B：32
G：48
L：64
M：80

Flash容量：
8：8K  
A：16K
B：24K 
C：32K
D：48K 
E：64K
F：96K
G：128K

可选 温度/质量等级：
J：-40℃-85℃
L：-40℃-105℃
K：-40℃-125℃
Y：-40℃ -150℃

封装：
FB：QFP
SP：SSOP
NA：QFN

R5 F 1 0A 6 8 x K FB

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/LIN

C
A

N
/C

A
N

-
FD

I ²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道  

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器 / 

A
/D

 

转
换
器

(I/O
) [V

]
电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°
C

]

最
大
工
作
温
度 

其
他
特
性

车
身
控
制

RL78/F12

R5F10968 8K 0.5K

4K RL78 -

16 2/3/1

0/-

1

- - -/9/-

3

32
1×15KHz 

32MHz

- 4×10 位 /-

1.8…5.5

20 20SSOP

85, 125
DMA, LVI, 

POC ①

R5F1096A 16K 1K

R5F1096B 24K 1.5K

R5F1096C 32K 2K

R5F1096D 48K 3K

R5F1096E 64K 4K

R5F109AA 16K 1K

26 4/5/1 4 3 - 8×10 位 /- 30 30SSOP
R5F109AB 24K 1.5K

R5F109AC 32K 2K

R5F109AD 48K 3K

R5F109AE 64K 4K

R5F109BA 16K 1K

28 4/5/1 4 3 - 8×10 位 /- 32 32QFN

R5F109BB 24K 1.5K

R5F109BC 32K 2K

R5F109BD 48K 3K

R5F109BE 64K 4K

R5F109GA 16K 1K

44 6/5/1 6 4 √ 10×10 位 /- 48 48QFP

R5F109GB 24K 1.5K

R5F109GC 32K 2K

R5F109GD 48K 3K

R5F109GE 64K 4K

R5F109LA 16K 1K

58 8/5/1 7 4 √ 12×10 位 /- 64 48QFP

R5F109LB 24K 1.5K

R5F109LC 32K 2K

R5F109LD 48K 3K

R5F109LE 64K 4K

注：① DMA：直接存储器访问；LVI：低电压检测电路；POC：上电清零电路。
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F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族

F系列RL78/F13群

RL78/F13命名规则

瑞萨MCU 内置FLASH RL78内核 F13系列：
0A：有LIN，
　 　无CAN
0B：有LIN，
　 　有CAN

引脚数：
6：20
A：30
B：32
G：48
L：64
M：80

Flash容量：
8：8K  
A：16K
B：24K 
C：32K
D：48K 
E：64K
F：96K
G：128K

可选 温度/质量等级：
L：-40℃-105℃
K：-40℃-125℃
Y：-40℃ -150℃

封装：
FB：QFP
SP：SSOP
NA：QFN

R5 F 1 0A 6 8 x K FB

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/LIN

C
A

N
/C

A
N

-
FD

I²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器 / 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°C
]

最
大
工
作
温
度

其
他
特
性

车
身
控
制

RL78/F13-LIN

R5F10A6A 16K 1K

4K RL78 -

16 2/2/1

0/-

2

- -

-/17/- 8

32
2×15KHz 

32MHz

- 4×10 位 /-

2.7…5.5

20 20SSOP

105, 125, 150 DTC, LVI, MCT, POC ①

R5F10A6C 32K 2K

R5F10A6D 48K 3K

R5F10A6E 64K 4K

R5F10AAA 16K 1K

26 2/2/1 2 -/17/- 8 - 10×10 位 /- 30 30SSOP
R5F10AAC 32K 2K

R5F10AAD 48K 3K

R5F10AAE 64K 4K

R5F10ABA 16K 1K

28 2/2/1 2 -/17/- 8 - 8×10 位 /- 32 32QFN
R5F10ABC 32K 2K

R5F10ABD 48K 3K

R5F10ABE 64K 4K

R5F10AGA 16K 1K

44

2/2/1 2 -/17/- 8

√

12×10 位 /-

48
48QFP 

或  
48QFN

R5F10AGC 32K 2K

R5F10AGD 48K 3K

R5F10AGE 64K 4K

R5F10AGF 96K 6K
4/3/1 5 -/21/- 11 15×10 位 /-

R5F10AGG 128K 8K

R5F10ALC 32K 2K

58

2/2/1 2 -/17/- 8

√

12×10 位 /-

64 64QFP

R5F10ALD 48K 3K

R5F10ALE 64K 4K

R5F10ALF 96K 6K
4/3/1 5 -/21/- 11 19×10 位 /-

R5F10ALG 128K 8K

R5F10AME 64K 4K

74 4/3/1 5 -/21/- 11 √ 20×10 位 /- 80 80QFPR5F10AMF 96K 6K

R5F10AMG 128K 8K

注：① DTC：数据传送控制器；LVI：低电压检测电路；MCT：电机控制定时器；POC：上电清零电路。
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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

F系列RL78/F13群

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/LIN

C
A

N
/C

A
N

-
FD

I ²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道  

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器 / 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°C
]

最
大
工
作
温
度

其
他
特
性

车
身
控
制

RL78/F13-CAN

R5F10BAC 32K 2K

4K RL78 -

26 3/3/1

1/-

3

- -

-/21/1 11

32
2×15KHz 

32MHz

- 12×10 位 /-

2.7…5.5

30 30SSOP

105, 125, 150
DTC, LVI, 

MCT, POC ①

R5F10BAD 48K 3K

R5F10BAE 64K 4K

R5F10BAF 96K 6K

R5F10BAG 128K 8K

R5F10BBC 32K 2K

28 3/3/1 4 -/21/1 11 - 10×10 位 /- 32 32QFN

R5F10BBD 48K 3K

R5F10BBE 64K 4K

R5F10BBF 96K 6K

R5F10BBG 128K 8K

R5F10BGC 32K 2K

44 4/3/1 5 -/21/1 11 √ 15×10 位 /- 48
48QFP 

或  
48QFN

R5F10BGD 48K 3K

R5F10BGE 64K 4K

R5F10BGF 96K 6K

R5F10BGG 128K 8K

R5F10BLC 32K 2K

58 4/3/1 5 -/21/1 11 √ 19×10 位 /- 64 64QFP

R5F10BLD 48K 3K

R5F10BLE 64K 4K

R5F10BLF 96K 6K

R5F10BLG 128K 8K

R5F10BME 64K 4K

74 4/3/1 5 -/21/1 11 √ 20×10 位 /- 80 80QFPR5F10BMF 96K 6K

R5F10BMG 128K 8K

注：① DTC：数据传送控制器；LVI：低电压检测电路；MCT：电机控制定时器；POC：上电清零电路。
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F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族

F系列RL78/F14群

F14系列

RL78/F14命名规则

瑞萨MCU 内置FLASH RL78内核 Flash容量：
D：48K 
E：64K
F：96K  
G：128K
H：192K 
J：256K

可选 温度/质量等级：
L：-40℃-105℃
K：-40℃-125℃
Y：-40℃ -150℃

封装：
FB：QFP
SP：SSOP
NA：QFN

R5 F 1 0P A D x K FB
引脚数：
A：30
B：32
G：48
L：64
M：80
P：100

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/LIN

C
A

N
/C

A
N

-
FD

I ²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道  

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率 

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器 / 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°
C

]

最
大
工
作
温
度

其
他
特
性

车
身
控
制

RL78/F14

R5F10PAD 48K 4K
4K

RL78 -

26 3/3/1

1/-

3

- -

-/21/- 11

32
2×15KHz 

32MHz

-
12×10 位 / 

1×8 位

2.7…5.5

30 30SSOP

105, 125, 150
CMP, DTC, ELC, LVI, 

MCT, POC ①

R5F10PAE 64K 6K

R5F10PBD 48K 4K
4K 28 3/3/1 4 -/21/- 11 -

10×10 位 / 
1×8 位

32 32QFN
R5F10PBE 64K 6K

R5F10PGD 48K 4K

4K

44

4/3/1

5

-/21/-
11

√

15×10 位 / 
1×8 位

48
48QFP 

或  
48QFN

R5F10PGE 64K 6K

R5F10PGF 96K 8K

R5F10PGG 128K 10K

8K 4/4/2 -/25/-
18×10 位 / 

1×8 位
R5F10PGH 192K 16K

15
R5F10PGJ 256K 20K

R5F10PLE 64K 6K
4K

58

4/3/1

5

-/21/-
11

√

19×10 位 / 
1×8 位

64 64QFP

R5F10PLF 96K 8K

R5F10PLG 128K 10K

8K 4/4/2 -/25/-
20×10 位 / 

1×8 位
R5F10PLH 192K 16K

15
R5F10PLJ 256K 20K

R5F10PME 64K 6K
4K

74

4/3/1

5

-/21/-
11

√

20×10 位 / 
1×8 位

80 80QFP

R5F10PMF 96K 8K

R5F10PMG 128K 10K

8K 4/4/2 -/25/-
25×10 位 / 

1×8 位
R5F10PMH 192K 16K

15
R5F10PMJ 256K 20K

R5F10PPE 64K 6K
4K

92 4/4/2 5 -/25/- 15 √
31×10 位 / 

1×8 位
100 100QFP

R5F10PPF 96K 8K

R5F10PPG 128K 10K

8KR5F10PPH 192K 16K

R5F10PPJ 256K 20K

注：① CMP：比较器；DTC：数据传送控制器；ELC：事件链接控制器；LVI：低电压检测电路；MCT：电机控制定时器；POC：上电清零电路。
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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

F系列RL78/F15群

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/LIN

C
A

N
/C

A
N

-
FD

I²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道  

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟

A
/D

 

转
换
器 /

 D
/A

 

转
换
器

 
(I/O

) [V
]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°C
]

最
大
工
作
温
度

其
他
特
性

车
身
控
制

RL78/F15

R5F113GK 384K 26K

16K

RL78 -

44

4/4/2

2/- 5 - IEBus

-/25/- 15

32
2×15KHz 

32MHz
√

18×10 位 / 
1×8 位

2.7…5.5

48
48QFP 
48QFN

105, 125
CMP, DTC, ELC, LVI, 

MCT, POC ①

R5F113GL 512K 32K

R5F113LK 384K 26K
58

20×10 位 / 
1×8 位

64 64QFP
R5F113LL 512K 32K

R5F113MK 384K 26K
74

25×10 位 / 
1×8 位

80 80QFP
R5F113ML 512K 32K

R5F113PG 128K 10K

8K

92

6/6/3

31×10 位 / 
1×8 位

100 100QFP

R5F113PH 192K 16K

R5F113PJ 256K 20K

R5F113PK 384K 26K
16K

R5F113PL 512K 32K

R5F113TG 128K 10K

8K

136 -/33/- 22
31×10 位 / 

1×8 位
144 144QFP

R5F113TH 192K 16K

R5F113TJ 256K 20K

R5F113TK 384K 26K
16K

R5F113TL 512K 32K

注：① CMP：比较器；DTC：数据传送控制器；ELC：事件链接控制器；LVI：低电压检测电路；MCT：电机控制定时器；POC：上电清零电路。

F15系列

RL78/F15命名规则

瑞萨MCU 内置FLASH RL78内核 Flash容量：
G：128K
H：192K 
J：256K
K：384K
L：512K

可选 温度/质量等级：
J：-40℃-85℃
L：-40℃-105℃
K：-40℃ -125℃
X：-40℃ -150℃

封装：
BG: BGA 0.4mm 
FP: QFP 
FB: QFP 0.5mm 
FA: QFP 0.65mm 
FC: QFP 0.4mm

R5 F 1 13 G K x K FB
引脚数：
G: 48  
L: 64  
M: 80  
P: 100 
T: 144
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F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族

F系列RH850/F1x群

10: F1x/R1x系列 
11: S1x系列 
12: E1x/C1x系列 
13: P1x系列 
14: D1x/M1x/V1x系列 
15/16: F1x系列

RH850命名规则

内置FLASH RH850内核 温度/质量等级：
3: -40℃-105℃
4: -40℃ -125℃

汽车 封装： 
BG: BGA 
FP: QFP 
FB: QFP 0.5mm 
FA: QFP 0.65mm 
FC: QFP 0.4mm

连接材料： 
-C: 铜线bonding 
无: 金线bonding

R7 F 70 10 08 3 A FB -C
具体型号

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/
LIN

C
A

N
/C

A
N

-FD

I²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器/ 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°
C

]

最
大
工
作
温
度 

其
他
特
性

车
身
控
制

RH850/ 
F1L  
ECO

R7F701008 256K 32K

32K

单 RH850 核 
( 最大 80MHz)

-

33 2/1/3 1/-

1

-

-

-/16/5

13

80

240KHz, 
8MHz

-

12×10 位 & 12 位 /-

3.0…5.5

48 48LQFP

105, 125

DMA, EMC, MCT, PAD, 
SPF ①

R7F701009 384K 48K

R7F701010 512K 64K

R7F701011 256K 32K

49 2/2/4

3/-

24

21×10 位 & 12 位 /- 64 64LQFP

R7F701012 384K 48K

R7F701013 512K 64K

R7F701014 768K 96K

R7F701015 1M 128K

R7F701016 256K 32K

65 4/3/6 25×10 位 & 12 位 /- 80 80LQFP

R7F701017 384K 48K

R7F701018 512K 64K

R7F701019 768K 96K

R7F701020 1M 128K

R7F701021 256K 32K

81 5/4/7

-/32/9

48 36×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP

R7F701022 384K 48K

R7F701023 512K 64K

R7F701024 768K 96K

R7F701025 1M 128K

R7F701028 768K 96K

120 6/6/12

4/-

64

√

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP
R7F701029 1M 128K

R7F701030 1.5M 160K

6/-

R7F701006 2M 192K

R7F701032 768K 96K

150 6/6/16 √ -/48/9 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFP
R7F701033 1M 128K

R7F701034 1.5M 160K

R7F701007 2M 192K

RH850/ 
F1L  

GATEWAY

R7F701002 512K 64K
单 RH850 核 

( 最大 80MHz)
81 5/4/7 6/- - -/32/9 48

80

- 36×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP

DMA, EMC, MCT, PAD, 
SPF ①

R7F701003 1M 96K
单 RH850 核 

( 最大 96MHz)
96

ICU, DMA, EMC, MCT, 
PAD, SPF ①

瑞萨MCU
(高端)
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F系列
(RL78/RH850) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族D系列

(RL78)

F系列RH850/F1x群

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/
LIN

C
A

N
/C

A
N

-FD

I²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器/ 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°
C

]

最
大
工
作
温
度 

其
他
特
性

车
身
控
制

RH850/ 
F1L 

ADVANCED

R7F701040 768K 96K

32K

单 RH850 核 
( 最大 96MHz)

-

49 2/2/4

3/-

1

-

-

/16/5 24

96
240KHz, 

8MHz

-

21×10 位 & 12 位 /-

3.0…5.5

64 64LQFP

105, 125
DMA, EMC, ICU, MCT, 

PAD, SPF ①

R7F701041 1M 128K

R7F701042 768K 96K
65 4/3/6 25×10 位 & 12 位 /- 80 80LQFP

R7F701043 1M 128K

R7F701044 768K 96K
81 5/4/7

-/32/9

48 36×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP
R7F701045 1M 128K

R7F701046 768K 96K

120 6/6/12

4/-

64

√

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP
R7F701047 1M 128K

R7F701048 1.5M 160K

6/-

R7F701049 2M 192K

R7F701050 768K 96K

150 6/6/16 √ -/48/9 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFP
R7F701051 1M 128K

R7F701052 1.5M 160K

R7F701053 2M 192K

RH850/ 
F1L 

PREMIUM

R7F701054 1.5M 160K

64K

120 6/6/12

6/-

-

-

-/32/9 64

√

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP
R7F701055 2M 192K

R7F701056 1.5M 160K
150 6/6/16 √ -/48/9 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFP

R7F701057 2M 192K

RH850/ 
F1M 
ECO

R7F701544 3M 256K

64K
单 RH850 核 

( 最大 120MHz)
单精度

118 6/6/12

6/- 1

-

FlexRay

-/32/9 64

120

240KHz, 
8MHz

√

48×10 位 & 12 位 /-

3.0…5.5

144 144LQFP

105, 125

DMA, EMC, MCT, PAD, 
SPF ①

R7F701545 4M 320K

R7F701548 3M 256K
148

6/6/16 √ -/48/9

72

60×10 位 & 12 位 /-

176 176LQFP
R7F701549 4M 320K

R7F701552 3M 256K
178 80 233 233BGA

R7F701553 4M 320K

RH850/ 
F1M 

ADVANCED

R7F701564 3M 256K
118 6/6/12 -

FlexRay

-/32/9 64

120

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP

DMA, EMC, ICU, MCT, 
PAD, SPF ①

R7F701565 4M 320K

R7F701568 3M 256K
148

6/6/16 √ -/48/9

72

60×10 位 & 12 位 /-

176 176LQFP
R7F701569 4M 320K

R7F701572 3M 256K
178 80 233 233BGA

R7F701573 4M 320K

RH850/ 
F1H 
ECO

R7F701501 3M 320K

64K

单 RH850 核 
( 最大 120MHz)

双精度

148 8/6/16

7/-

1

√
FlexRay, 
以太网

-/48/10

72

2×120
240KHz, 

8MHz

√

60×10 位 & 12 位 /-

3.0…5.5

176 176LQFP

105, 125
DMA, EMC, ICU, MCT, 

PAD, SPF ①

R7F701502 4M 384K

R7F701506 3M 320K
178 8/6/18 80 72×10 位 & 12 位 /- 233 233BGA

R7F701507 4M 384K

RH850/ 
F1H 

PREMIUM

R7F701526 3M 320K

双 RH850 核 
( 最大 120MHz)

148 8/6/16

8/6

√
FlexRay, 
以太网

-/48/10

72

√

58×10 位 + 12 位 /- 176 176LQFP

105, 125
DMA, EMC, ICU, MCT, 

PAD, SPF ①

R7F701527 4M 512K

R7F701528 3M 320K
178 8/6/18 80 70×10 位 + 12 位 /- 233 233BGA

R7F701529 4M 512K

R7F701530 3M 512K
76 4/2/6 - - -/32/8 15 - 15×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP 105

DMA, EMC, ICU, PAD, 
SPF ①

R7F701531 4M 512K

R7F701534 6M 768K 148 8/6/16 √
FlexRay, 
以太网

-/48/10 72 √ 58×10 位 + 12 位 /- 176 176LQFP 105, 125
DMA, EMC, ICU, MCT, 

PAD, SPF ①



F

系
列(R

L78/R
H

850)

15

F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族

F系列RH850/F1x群

应
用

昵
称/

群
名

产
品
型
号

闪
存 [B

]

R
A

M
 [B

]

数
据
闪
存 [B

]

C
P

U

内
核

FP
U

I/O

端
口
数

C
S

I/U
A

R
T

/
LIN

C
A

N
/C

A
N

-FD

I²C

外
部
总
线

其
他
接
口

[8/16/32

位]

定
时
器
通
道

P
W

M

输
出

[M
H

z]

时
钟
频
率

内
部
振
荡
器

[32.768 K
H

z]

副
系
统
时
钟 

D
/A

 

转
换
器

A
/D

 

转
换
器/ 

(I/O
) [V

]

电
源
电
压

引
脚
数

封
装

[°
C

]

最
大
工
作
温
度 

其
他
特
性

车
身
控
制

RH850/ 
F1K-2M 

ECO

R7F701602 768K 96K

64K
单 RH850 核 

( 最大 80MHz)
单精度

120 6/6/12 6/-

1 - -

-/32/13 64

80

240KHz, 
8MHz

√

48×10 位 & 12 位 /-

3.0…5.5

144 144LQFP

105, 125
DMA, ICU, EMC, 

MCT, PAD, 
SPF, POC ①

R7F701603 1M 128K

R7F701542 1.5M 160K

R7F701543 2M 192K

R7F701557 1M 128K

150 6/6/16 7/- -/48/13 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFPR7F701546 1.5M 160K

R7F701547 2M 192K

RH850/ 
F1K-2M 

ADVANCED

R7F701610 768K 96K

81 5/4/7

6/-

-/32/13 48

120

- 36×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP
R7F701611 1M 128K

R7F701560 1.5M 160K

R7F701561 2M 192K

R7F701612 768K 96K

120 6/6/12 -/32/13 64

√

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP
R7F701613 1M 128K

R7F701562 1.5M 160K

R7F701563 2M 192K

R7F701577 1M 128K

150 6/6'16 7/- -/48/13 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFPR7F701566 1.5M 160K

R7F701567 2M 192K

RH850/ 
F1K-2M 

PREMIUM

R7F701620 768K 96K

81 5/4/7

6/6

-/32/13 48

120

- 36×10 位 & 12 位 /- 100 100LQFP
R7F701621 1M 128K

R7F701580 1.5M 160K

R7F701581 2M 192K

R7F701622 768K 96K

120 6/6/12 -/32/13 64

√

48×10 位 & 12 位 /- 144 144LQFP
R7F701623 1M 128K

R7F701582 1.5M 160K

R7F701583 2M 192K

R7F701597 1M 128K

150 6/6'16 7/6 -/48/13 72 60×10 位 & 12 位 /- 176 176LQFPR7F701586 1.5M 160K

R7F701587 2M 192K

注：① DMA：直接存储器访问；EMC：用于外接模拟模块的控制器；ICU：智能密钥单元；MCT：电机控制定时器；PAD：带有模拟诊断功能的 PWM；SPF：系统保护功能。



D系列RL78/D1A群

RL78/D1A命名规则

瑞萨MCU
R5

内置FLASH
F

RL78内核
1

Flash容量：
B：24K
C：32K
D：48K
E：64K
F：96K
G：128K
J：256K

B
D1A系列
0C：无CAN
0D/0T：有CAN

0C
引脚数：
G：48
L：64
M：80
P：100

G
温度/质量等级：
J：-40℃-85℃
L：-40℃-105℃
K：-40℃-125℃
X：-40℃-150℃

可选

x
封装：
FB：QFP 0.5mm

K FB

D
系
列

(R
L78)

16

汽车电子用MCU-D系列(RL78)

（85℃）

应
用

器件 存储器 内部驱动 ZPD 时钟 I/O 定时器 串行接口 中断个数 OCD AD DMA 协处理器 电压检测 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号 ②

R
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [K

B
]

数
据
闪
存 [K

B
]

步
进
电
机
驱
动
个
数

LC
D

驱
动 [

段]

电
机
零
位
检
测

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

内
部
振
荡
器 [H

z]

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

外
部
时
钟
输
入

I/O

端
口

LED

直
驱
引
脚

16

位
定
时
器

定
时
器
输
出
通
道
个
数

实
时
时
钟
（R

TC

）
及
其
输
出

间
隔
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

时
钟/

蜂
鸣
器
输
出

C
A

N

控
制
器
（A

FC
A

N

）

LIN
-U

A
R

T

接
口*

C
SI

（
三
线SPI

）①

I 2C

内
部
中
断
个
数

外
部
中
断
个
数

软
件
中
断
个
数

调
试
器
中
断
个
数

片
上
调
试

10

位A
/D

转
换
器

D
M

A [

路]

乘
法/

除
法/

乘
法
累
加
器

上
电
复
位
（PO

R

）

低
电
压
检
测
（LVD

）

电
源
电
压 [V]

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装
（
尺
寸 [m

m
]

）

仪
表
盘

RL78 RL78/D1A

R5F10CGBxFB 24 2

8 1 27 x 4 ○

32
24（105℃）

低速：
15K

高速：
4M/8M/ 
16M/24M/
32M 可选

○ ○ 38 9

3 单元 x 8 通
道

19 1&1 1 1 1

-

1 2 1

39

6 1 1 ○ 5 2 ○ ○ ○ 2.7~5.5 -40~+85 
-40~+105

LQFP-48 
（7 x 7）

R5F10CGCxFB 32 2
R5F10CGDxFB 48 3
R5F10DGCxFB 32 2

1 43R5F10DGDxFB 48 3
R5F10DGExFB 64 4

R5F10CLDxFB 48 3
8 2 39 x 4 ○ ○ ○ 54 13 21 1&1 1 1 1

-
2 2 1

42
8 1 1 ○ 5 2 ○ ○ ○ 2.7~5.5 -40~+85 

-40~+105
LQFP-64 

（10 x 10）R5F10DLDxFB 48 3
1 46

R5F10DLExFB 64 4

R5F10CMDxFB 48 3

8 4 48 x 4 ○ ○ ○ 68 16 24 1&1 1 1 1

-

2 2 1

42

8 1 1 ○ 8 2 ○ ○ ○ 2.7~5.5 -40~+85 
-40~+105

LQFP-80 
（12 x12）

R5F10CMExFB 64 4
R5F10DMDxFB 48 3

1 46
R5F10DMExFB 64 4
R5F10DMFxFB 96 6
R5F10DMGxFB 128 8
R5F10DMJxFB 256 16

R5F10DPExFB 64 4

8 4 53 x 4 ○ ○ ○ 84 16 24 1&1 1 1 1
1

2 3 1
49

8 1 1 ○ 9 4 ○ ○ ○ 2.7~5.5 -40~+85 
-40~+105

LQFP-100 
（14 x 14）

R5F10DPFxFB 96 6
R5F10DPGxFB 128 8
R5F10TPJxFB 256 16
R5F10DPJxFB 256 16 2 53

注：① CSI和 UART引脚有复用。
       ② 由于产品型号较多，此处仅提供了一类产品的示意型号，不同封装 /温度质量等级等配置的具体型号，请参考用户手册。

F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族



汽车电子用MCU-SuperH族

应
用

器件 存储器 时钟 性能 总线 I/O 定时器 定时器功能 串行接口 OCD 电压检测 外围功能 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

R
O

M
 [B

]

R
O

M

R
O

M
 cache

EEPR
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [K

B
]

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

副
时
钟
（32.768kH

z

）

内
部
振
荡
器 [K

H
z]

振
荡
停
止
检
测

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

M
IPS

浮
点
运
算
器
（FPU

）

乘
法
器 [

位]

地
址
空
间 [B

]

SD
R

A
M

控
制

PC
I

控
制
器

I/O

端
口

8

位
定
时
器

16

位
定
时
器

其
他
定
时
器

电
机
专
用
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

输
入
捕
捉

输
出
比
较

PW
M

输
出

事
件
计
数
器

one shot

脉
冲

间
隔
定
时
器

二
相
编
码
输
入

三
相
变
频
控
制

（
时
钟
同
步/

异
步
）①

串
行
接
口

时
钟
异
步
串
行
接
口

时
钟
同
步
串
行
接
口

I 2C

总
线

SSU
/

特
殊
串
口/SPI

C
A

N
 [

路]
LIN

 [

路]
JTA

G

A
U

D
-II ②

上
电
复
位
（PO

R
）

低
电
压
检
测
（LVD
）

D
M

A
C

 [
路]

D
TC

/D
M

A
C

II
10

位A
/D

转
换
器

12

位A
/D

转
换
器

外
部
中
断
引
脚

电
源
电
压 

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装

特
殊
模
块

SH-2

SH7142

R5F71424A  K64FPV
256K

Flash - -

12 64

- - ○ ○

64

- 32 x 32 → 64 128 Ｍ - - 57 - 10 - - ○ 21 18 18 3 - - 2 2 3 - - - 1 2 - ○ AUD - - - ○ - 16 5

3.3，5.0 -40~+125

PLQP0
100KB-A -

R5F71424BJ80FPV

16

80 80 5.0 -40~+85

R5F71426AK64FPV

521K

64 64 3.3，5.0 -40~+125

R5F71426BD80FPV
80 80 5.0 -40~+85

R5F71426BJ80FPV

SH7147

R5F71474AK64FPV
256K

Flash - -

12 64

- - ○ ○

64

- 32 x 32 → 64 128 Ｍ - - 57 - 10 - - ○ 21 18 18 3 - - 2 2 3 - - - 1 1 － ○ AUD - - - ○ - 16 5

3.3，5.0 -40~+125

PLQP0
100KB-A -

R5F71474BD80FPV

16

80
80 5.0 -40~+85

R5F71474BJ80FPV

384K

64 3.3，5.0 -40~+125

R5F71475AK64FPV 64
80 5 -40~+85

R5F71475BJ80FPV 80

R5F71476AK64FPV

512K

64 64 3.3，5.0 -40~+125

R5F71476BD80FPV
80 80 5.0 -40~+85

R5F71476BJ80FPV

注：① 串行接口(时钟同步/异步)代表此接口既可以做时钟同步串口接口使用，也可以做时钟异步串行接口使用。时钟同步串行接口指此接口只能用做时钟同步串行接口使用。 
       ② AUD-II：高级用户调试器II。

SuperH RISC engine族SH714x系列

SH714x命名规则

瑞萨MCU
R5

内置FLASH
F

SuperH内核系列名：
7142
7147

7147
温度/质量等级：
D/J：-40℃-85℃
K：-40℃-125℃

K
Flash容量：
4：256K
5：384K
6：512K

4
电源电压：
A：3.3V，5.0V
B：5.0V

A
封装：
FP：LQFP

时钟(MHz)
64

封装材料：
#V：锡
#U：锡铜及其他

FP
版本

#V 1

（
V

C
C

，
PV

C
C

/A
V

C
C

）
[V

]

动力
转向

变频
电机

混合
动力车

17

S
uperH

族
F系列

(RL78/RH850)
D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族



应
用

器件 存储器 时钟 性能 总线 I/O 定时器 定时器功能 串行接口 OCD 电压检测 外围功能 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

R
O

M
 [B

]

R
O

M

R
O

M
 cache

EEPR
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [K

B
]

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

副
时
钟
（32.768kH

z

）

内
部
振
荡
器 [K

H
z]

振
荡
停
止
检
测

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

M
IPS

浮
点
运
算
器
（FPU

）

乘
法
器 [

位]

地
址
空
间 [B

]
SD

R
A

M

控
制

PC
I

控
制
器

I/O

端
口

8

位
定
时
器

16

位
定
时
器

其
他
定
时
器

电
机
专
用
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

输
入
捕
捉

输
出
比
较

PW
M

输
出

事
件
计
数
器

one shot

脉
冲

间
隔
定
时
器

二
相
编
码
输
入

三
相
变
频
控
制

（
时
钟
同
步/

异
步
）①

串
行
接
口

时
钟
异
步
串
行
接
口

时
钟
同
步
串
行
接
口

I 2C

总
线

SSU
/

特
殊
串
口/SPI

C
A

N
 [

路]
LIN

 [

路]
JTA

G
A

U
D

-II ④

上
电
复
位
（PO

R

）

低
电
压
检
测
（LVD
）

D
M

A
C

 [

路]
D

TC
/D

M
A

C
II

10

位A
/D

转
换
器

12
位A

/D

转
换
器

外
部
中
断
引
脚

电
源
电
压 

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装

特
殊
模
块

SH-2A SH72Ax

R5F72A06K2BFFM

256K

Flash ○

-
32

64

-

125

○ ○

160

○ 32 x 32 → 64 4G - -

46

-

22 -

MTU-III ○

24 24

28

- - - 2 2

3 1

- -

3

２

１

○ ○ －

○

８

-

８

6

10

3.5，5.5 -40~+125

LQFP64 －

R5F72A06K2CFFM 80

R5F72A06K3BFFM
16

64

R5F72A06K3CFFM 80

R5F72A08KABFFM
512K 32 64

64
R5F72A08KACFFM 80

R5F72A26K2CFFP

256K
-

32

80

200 80 42 40 4 - ４ ２ 16 24 14 LQFP100 －

R5F72A26K2DFFP 100

R5F72A26K3CFFP
16

80

R5F72A26K3DFFP 100

R5F72A28KACFFP
512K 32 64

80
R5F72A28KADFFP 100

R5F72AW2KFP ② 512K

32 96 160 - 320 82 6 25 位 x 
1 27 24 12 4 - ２ ３ － － 13 - 22 8 1.5，5.0 -40~+125 LQFP176

RDC
旋变
解码
器

－
R5F72AW3KFP ② 768K
R5F72AY2KFP ② 512K 增强型

电机控
制单元
EMU

R5F72AY3KFP ② 768K

注：① 串行接口（时钟同步/异步）代表此接口既可以做时钟同步串口接口使用，也可以做时钟异步串行接口使用。时钟同步串行接口指此接口只能用做时钟同步串行接口使用。
        ② 72AW/Y系列目前还未确定最终型号，此处为示意型号。

       ③ VCC＝3.3V，PVCC/AVCC＝4.5V也可以工作，但一些功能受限。
       ④ AUD-II：高级用户调试器II。

SH72Ax命名规则

瑞萨MCU
R5

内置FLASH
F

SuperH内核系列名：
72A0
72A2

72A0
RAM容量：
2：32K
3：32K/16K
8：64K
A：64K/32K

2
Flash容量：
6：256K
8：512K

6
温度/质量等级：
J：-40℃-85℃
L：-40℃-105℃
K：-40℃-125℃

K
最大工作频率：
B：64M
C：80M
D：100M

C
 内置FPU
（无则去掉）

F
版本封装：

FP/FM：LQFP
封装材料：
#V：锡
#U：锡铜及其他

FP #V 1

（
V

C
C

，
PV

C
C

/A
V

C
C

）
[V

]

（3.5，4.5③）

SuperH RISC engine族SH72Ax系列

新能
源车

主驱
电机

动力
转向

S
uperH

族

18

F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族



瑞萨MCU 内置FLASH SuperH内核系列名：
7253
7254

7253
可选

K
Flash容量：
1：1.25M
3：2M
4：2.5M
6：3.75M

1
温度/质量等级：
K：-40℃-125℃

D
封装：
FP：LQFP
BG：BGA

FP
封装材料：
#V：锡
#U：锡铜及其他

#V
版本

1

应
用

器件 存储器 时钟 性能 总线 I/O 定时器 定时器功能 串行接口 OCD 电压检测 外围功能 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

R
O

M
 [B

]

R
O

M

R
O

M
 cache

EEPR
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [K

B
]

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

副
时
钟
（32.768kH

z

）

内
部
振
荡
器 [K

H
z]

振
荡
停
止
检
测

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

M
IPS

浮
点
运
算
器
（FPU

）

乘
法
器 [

位]

地
址
空
间 [B

]
SD

R
A

M

控
制

PC
I

控
制
器

I/O

端
口

8

位
定
时
器

16

位
定
时
器

其
他
定
时
器

电
机
专
用
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

输
入
捕
捉

输
出
比
较

PW
M

输
出

事
件
计
数
器

one shot

脉
冲

间
隔
定
时
器

二
相
编
码
输
入

三
相
变
频
控
制

（
时
钟
同
步/

异
步
）①

串
行
接
口

时
钟
异
步
串
行
接
口

时
钟
同
步
串
行
接
口

I 2C

总
线

SSU
/

特
殊
串
口/SPI

C
A

N
 [

路]
LIN

 [

路]
JTA

G
A

U
D

-II ②

上
电
复
位
（PO

R

）

低
电
压
检
测
（LVD

）
D

M
A

C
 [

路]

D
TC

/D
M

A
C

II
10

位A
/D

转
换
器

12
位A

/D

转
换
器

外
部
中
断
引
脚

电
源
电
压 

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装

特
殊
模
块

SH-2A SH725x

R5F72531KFPU

1.25M

Flash ○

32

64

120

- - - -

240

○ 32 x 32 → 64 4G

- - 112

- 2 - ATU-III ○

26

36

20

20 16
16 位：

6
32 位：

1
－ －

３

－ － －

２ ２

－ ○

－

－ －

8 + 58

－ －

23 + 9 ５

3.3，5.0 -40~+125

LQFP176R5F72531DKFPU

160 320

R5F72533KFPU 2M 96

R5F72543RKBGV 2M

128

128

200 400 ○ - 144 28 24 ５ ３ ３ ○

8 + 66

28 + 9 9 PBGA272R5F72544RKBGV 2.5M

R5F72546RKBGV 3.75M 256 8 + 78

注：① 串行接口（时钟同步 /异步）代表此接口既可以做时钟同步串口接口使用，也可以做时钟异步串行接口使用。时钟同步串行接口指此接口只能用做时钟同步串行接口使用。
        ② AUD-II：高级用户调试器 II。

SuperH RISC engine 族 SH725x 系列

（
V

C
C

，
PV

C
C

/A
V

C
C

）
[V

]

R5 F
SH725x命名规则

动力
传动

发动机

变速箱

发动机专用
定时器单元
ATU-III专用
A-DMAC
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SH726x命名规则

瑞萨MCU
R5

无内置ROM
S

SuperH内核系列名：
7266/7267/7268/7269
726A/726B

726A
 最大工作频率
（MHz）

216
CAN：
0/2：无CAN
1/3：有CAN

0
温度/质量等级：
W：-20℃-85℃
D/P：-40℃-85℃

D
封装：
FP：LQFP
BG：BGA 

FP
封装材料：
#V：锡
#U：锡铜及其他

#V
版本

1

应
用

器件 存储器 时钟 性能 总线 I/O 定时器 串行接口 电压检测 外围功能 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

R
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [M

B
]

数
据
闪
存 [K

B
]

缓
存 [K

B
]

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

内
部
振
荡
器 [K

H
z]

副
时
钟
（4M

H
z

）

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

浮
点
运
算
（FPU

）

外
部
总
线
扩
展

I/O

端
口

8

位
定
时
器

16

位
定
时
器

32

位
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

PW
M

输
出 [

线]
3

相
位PW

M

输
出

实
时
计
时
器
（R

TC

）

C
A

N
 [

路]
LIN

 [

路]

以
太
网

U
SB

 H
ost

U
SB

外
设

U
SB

全
速

U
SB

管
道

U
SB

同
步
传
输

C
SI

（
三
线SPI

）[

路]
SPI [

路]
U

A
R

T [

路]
I 2C

 [

路]
IEB

us [

路]

串
行
接
口 [

路]

上
电
复
位
（PO

R

）

低
电
压
检
测
（LVD

）
10

位A
/D

转
换
器

D
M

A
C

 [
路]

外
部
中
断

视
频
显
示

电
源
电
压 [V]

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装

音
响/TFT

显
示/

多
媒
体
娱
乐

SH2A-FPU

SH726A

R5S726A0D216FP -

1.25 -
8
8
 4 路组相联

216 - - ○ ○ ○ 73 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 1 - 10 ○ 11 4 5 4 1

SCIF（CSI：5/UART：5）， 
RSPI（SPI：2）， 

SPI multi（SPI：2）， 
SSI（CSI：4）， 

SIOF（CSI：1）， 
SPDIF（CSI：1）

○ - 6 16 13 - 3.0~3.6 -40~+85

PLQP0120KA-A
R5S726A0P216FP
R5S726A1D216FP

-
2

R5S726A1P216FP
R5S726A2D216FP 0

PLQP0120LA-A
（FP-120BV）

R5S726A2P216FP
-R5S726A3D216FP 2

R5S726A3P216FP

SH726B

R5S726B0D216FP

- 1.25 -
8
8
 4 路组相联

216 - ○ ○ ○ ○ 94 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 2 - 10 ○ 11 5 5 4 1

SCIF（CSI：5/UART：5）， 
RSPI（SP：3）， 

SPI multi（SPI：2)， 
SSI (CSI：4)， 

SIOF（CSI：1)， 
SPDIF (CSI：1)

○ - 8 16 17 - 3.0~3.6 -40~+85 PLQP0144KA-A 
（FP-144LV）

R5S726B0P216FP

R5S726B1D216FP
2

R5S726B1P216FP

SuperH RISC engine 族 SH726x 系列

（ 指 令 ）

（ 指 令 ）

，

，

（操作数），

（操作数），
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应
用

器件 存储器 时钟 性能 总线 I/O 定时器 串行接口 电压检测 外围功能 其他

C
PU

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

R
O

M
 [K

B
]

R
A

M
 [M

B
]

数
据
闪
存 [K

B
]

缓
存 [K

B
]

最
大
工
作
频
率 [M

H
z]

内
部
振
荡
器 [K

H
z]

副
时
钟
（32.768 kH

z

）

锁
相
环
倍
频
（PLL

）

浮
点
运
算
（FPU

）

外
部
总
线
扩
展

I/O

端
口

8

位
定
时
器

16

位
定
时
器

32

位
定
时
器

看
门
狗
定
时
器

PW
M

输
出 [

线]
3

相
位PW

M

输
出

实
时
计
时
器
（R

TC

）

C
A

N
 (

路)
LIN

 [

路]

以
太
网

U
SB

 H
ost

U
SB

外
设

U
SB

高
速

U
SB

管
道

U
SB

同
步
传
输

C
SI

（
三
线SPI

）[

路]
SPI [

路]
U

A
R

T [

路]
I 2C

 [

路]
IEB

us [

路]

串
行
接
口 [

路]

上
电
复
位
（PO

R

）

低
电
压
检
测
（LVD

）

10

位A
/D

转
换
器

D
M

A
C

 [

路]

外
部
中
断

视
频
显
示

电
源
电
压 [V]

工
作
温
度
范
围 [℃

]

封
装

音
响/TFT

显
示/

多
媒
体
娱
乐

SH2A-FPU

SH7266

R5S72660W144FP

- 1.5 -
8(指令)，
8  (操作数)，
4 路组相联

144 - ○ ○ ○ ○ 80 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 1 ○ 10
支持低速

10 2 5 3 1

SCIF（CSI：5/UART：5）， 
RSPI（SPI：1）， 

RQSPI（SPI：1），
SSI（CSI：4）， 
SPDIF（CSI：1）

○ - 6 16 9 VDC3：VGA 
（640 x 480） 3.0~3.6

-20~+85

PLQP0176KA-A 
（FP-176LV）

R5S72661W144FP 2

R5S72660P144FP 0
-40~+85

R5S72661P144FP 2

SH7267

R5S72670W144FP

- 1.5 -
8(指令)，
8  (操作数)，
4 路组相联

144 - ○ ○ ○ ○ 104 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 1 ○ 10

支持低速

14 3 8 3 1

SCIF（CSI：8/UART：8），
RSPI（SPI：2），

RQSPI（SPI：1），
SSI（CSI：4），

SIOF（CSI：1），
SPDIF（CSI：1）

○ - 6 16 17 VDC3：VGA 
（640 x 480） 3.0~3.6

-20~+85

PLQP0176KB-A
（FP-176EV）

R5S72671W144FP 2

R5S72670P144FP 0
-40~+85

R5S72671P144FP 2

SH7268

R5S72680W266FP

- 2.5 -
8(指令)，
8  (操作数)，
4 路组相联

266 - - ○ ○ ○ 111 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 1 ○ 10 13 5 8 2 1

SCIF（CSI：8/UART：8）， 
RSPI（SPI：2）， 

RQSPI（SPI：2）， 
SPI multi（SPI：1），

SSI（CSI：4）， 
SPDIF（CSI：1）

○ - 6 16 17 VDC4：SVGA
（800 x 600） 3.0~3.6

-20~+85

PLQP0208KB-A
R5S72681W266FP 3

R5S72680P266FP 0
-40~+85

R5S72681P266FP 3

SH7269

R5S72690W266FP

- 2.5 -
8(指令)，
8  (操作数)，
4 路组相联

266 - ○ ○ ○ ○ 149 - 7 - 1 16 ○ ○

0

- - ○ 1 ○ 10 16 5 8 4 1

SCIF（CSI：8/UART：8），
RSPI（SPI：2）， 

RQSPI（SPI：2）， 
SPI multi（SPI：2），

SSI（CSI：6），
SIOF（CSI：1），
SPDIF（CSI：1）

○ - 8 16 17 VDC4：SVGA
（800 x 600） 3.0~3.6

-20~+85

PLQP0256LB-A
R5S72691W266FP 3

R5S72690P266FP 0
-40~+85

R5S72691P266FP 3

R5S72690W266BG 0
-20~+85

PRBG0272GA-A
R5S72691W266BG 3

R5S72690P266BG 0
-40~+85

R5S72691P266BG 3

SuperH RISC engine族SH726x系列

USB Host时)

USB Host时)

(仅在作为

(仅在作为
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汽车电子用MCU产品-RH850族

RH850C系列C1x群

RH850命名规则

瑞萨MCU
(高端)

R7
内置FLASH

F
RH850内核

70   
温度等级:
3: -40-105℃
4：-40-125℃

3
10：F1x/R1x系列
11：S1x系列
12：E1x/C1x系列
13：P1x系列
14：D1x/M1x/V1x系列
15/16：F1x系列

12
具体型号

70
汽车 

A
封装：
BG: BGA
FP: QFP

FP
连接材料：
-C:铜线bonding
无:金线bonding

-C

工

CPU 存储器 时钟 总线 I/O 定时器 串行接口 A/D 电机
控制

外部中断 外围功能 其他

应
用

C
PU

 

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

C
PU

     Lockstep

           [M
H

z]

FPU

浮
点
运
算
器

M
PU

存
储
器
保
护
单
元

硬
件
乘
法
器 [

位]

R
O

M
 [M

B
]

R
O

M

类
型

IC
ache

指
令
缓
存[K

B
]

D
ata Flash [K

B
]

LR
A

M

局
部
内
存 [K

B
]

G
R

A
M

全
局
内
存 [K

B
]

主
晶
振
工
作
频
率 [M

H
z] 

副
时
钟 (32.768kH

z)

内
部
振
荡
器[K

H
z]

时
钟
监
控

PLL

锁
相
环
倍
频

地
址
空
间 [B

]
SD

R
A

M

控
制
器

PC
I

控
制
器

I/O

端
口

TA
U

D
(16

位*16

通
道)

TA
U

J(32

位*4

通
道)

TSG
3

电
机
控
制
定
时
器(18

位)
TA

PA

高
阻
控
制
定
时
器

TPB
A

模
式
缓
冲
定
时
器

O
STM

操
作
系
统
定
时
器

EN
C

A

编
码
定
时
器

W
D

TA

看
门
狗
定
时
器

C
SIH

时
钟
串
行
接
口

SC
I3

串
行
接
口

R
S-C

A
N

 [

路]

LIN

主
接
口 [

路]

精
度[

位]

转
换
速
度[µs/

路]

A
D

C
C

0

输
入
通
道
数[

路]

A
D

C
C

1

输
入
通
道
数[

路]

R
D

C
2

旋
变
解
码
器

EM
U

2

增
强
电
机
控
制
单
元

IR
Q

[

路]

N
M

I[
路]

D
M

A
C

[

路]

D
TS[

路]

EC
M

错
误
控
制
单
元

C
LM

A

时
钟
监
控

D
C

R
A

数
据C

R
C

[

路]
EC

C
O

C
D

在
芯
片
调
试

电
源
电
压

(VC
C

, PVC
C

/AVC
C

) [V]

结
点
温
度
范
围 [℃

]

存
储
温
度
范
围 [℃

]

封
装

RH850

RH850/
C1M R7F701271EAFP G3M

○ 240 ○ ○ ○

2 Flash 8

32

64 64

20 - 240 ○ ○ 4G - -

66

2 1 2 4

1 2

2

1

2 3 4

-

12 1

10 
﹁ 
同 
步 
6 
路
﹂

15 
﹁ 
同 
步 
6 
路
﹂

1

1 8 1 8*2 128 ○ ○ 2 ○ ○
1.25, 
3.3, 
5.0

-40 
~+150

-55 ~+125 144-pin 
QFP

RH850/
C1H R7F701270EABG

G3M
+

G3M
2×2 Flash 8×2 64×2 112 87 2 3 2 3

16
﹁
同
步
6
路
﹂

21
﹁
同
步
6
路
﹂

2 -55 ~+150 252-pin 
BGA

设备

步
锁 作

频
率

主

汽
车

电
子

：
电

动
汽

车
、

混
合

电
动

车
等

R
H

850 族
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RH850P 系列 P1x 群

设备 CPU 存储器 时钟 总线 I/O 定时器 串行接口 A/D 外部
中断 外围功能 其他

应
用

C
PU

 

内
核

产
品
系
列

产
品
型
号

主C
PU

锁
步Lockstep

工
作
频
率[M

H
z]

FPU

浮
点
运
算
器 

M
PU

存
储
器
保
护
单
元

硬
件
乘
法
器 [

位]

R
O

M

R
O

M

类
型

IC
ache

指
令
缓
存[K

B
]

D
ata Flash [K

B
]

LR
A

M

局
部
内
存[K

B
]

Trace R
A

M
[K

B
]

ER
A

M
[K

B
]

主
晶
振
工
作
频
率 [M

H
z]

副
时
钟 (32.768kH

z)

内
部
振
荡
器[M

H
z]

时
钟
监
控

PLL

锁
相
环
倍
频

地
址
空
间 [B

]

SD
R

A
M

控
制
器

PC
I

控
制
器

I/O

端
口

TA
U

D
(16

位*16

通
道)

TA
U

J(32

位*4

通
道)

TS
G

3

电
机
控
制
定
时
器(18

位)

TA
PA

高
阻
控
制
定
时
器

TP
B

A

模
式
缓
冲
定
时
器

O
S

TM

操
作
系
统
定
时
器

E
N

C
A

编
码
定
时
器

W
D

TA

看
门
狗
定
时
器

R
S

-C
A

N
[

路]

FlexR
ay[

路]

P
S

I5[

路]
R

S
E

N
T[

路]

S
C

I3

串
行
接
口

R
S

-C
A

N
R

LIN
3

主
、
从
接
口 [

路]
C

S
IG

(S
P

I)
C

S
IH

(S
P

I)

温
度
传
感
器

精
度[

位]

采
样
保
持+

转
换
速
度[µs/

路]

A
D

C
C

0

输
入
通
道
数[

路]

A
D

C
C

1

输
入
通
道
数[

路]
IN

TP
[

路]
N

M
I[

路]
D

M
A

C
[

路]

D
TS

[

路]

E
C

M

错
误
控
制
单
元

C
LM

A

时
钟
监
控

D
C

R
A

数
据C

R
C

[
路]

E
C

C
O

C
D

在
芯
片
调
试

电
源
电
压 

(V
C

C
, P

V
C

C
/A

V
C

C
) [V

]
结
点
温
度
范
围 [℃

]

存
储
温
度
范
围 [℃

]

封
装

R7F701304

G3M ○ 160 ○ ○ ○

512KB

8

32 64

32

8

16 - 8 ○ ○ 4G - -

48

3 3 2 4 2 7 2 1

2 -

2

5

3 4 2 1 4 ○ 12 10

9
﹁
同
步
6
路
﹂

10
﹁
同
步
4
路
﹂

13 1 16 128 ○ ○ 4 ○ ○ 1.20~1.35, 
3.0~5.5

-40 
~+150

-55 
~+150

LFQFP100 
(14 × 14)

R7F701312 1MB 32 128 8 2 2

R7F701320 2MB 64 128 32 3 2

R7F701305 512KB 32 64 8 2 -

R7F701313 1MB 32 128 8 2 2

R7F701321 2MB 64 128 32 3 2

R7F701310 1MB 32 128 8

82

2 2

6

12
﹁
同
步
6
路
﹂

12
﹁
同
步
4
路
﹂

LFQFP144 
(16 × 16)

R7F701318 2MB 64 128 32 3 2

R7F701311 1MB 32 128 8 2 2

R7F701319 2MB 64 128 32 3 2

R7F701314 1MB 32 128 8 2 2

LFQFP144 
(20 × 20)

R7F701322 2MB 64 128 32 3 2

R7F701315 1MB 32 128 8 2 2

R7F701323 2MB 64 64 32 3 2

                      

设备
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MCU 系列 实时操作系统（RTOS） 软件工具
仿真器

闪存编程器
片上调试仿真器（OCD） 全功能仿真器

                RL78 族 RI78V4 V2 CS+*1 E1
E2 IECUBE

PG-FP5
PG-FP6 *2

E1
E2

               RH850 族 RI850V4 V2 *3
CS+*1

Green Hills MULTI *4
IAR EWRH850 *4

E1
E2 IE850

PG-FP5
PG-FP6 *2

E1
E2

SH-2A 核

HI7000/4 SuperH 族 C/C++ 编译包 *5 E10A-USB

E200F

E8A
HS0008EASF5H

SH-2 核
（含 SH/Tiny）

E200F
E6000H

注：1、含集成开发平台CS+，及编译/软仿真/硬仿真调试功能等
       2、PG-FP6详情请咨询当地销售渠道
       3、V2版本专用于RH850族，之前的V1版本专用于V850族
       4、第三方产品请咨询相关方
       5、含集成开发平台HEW，及编译/软仿真功能等。硬仿真调试功能位于仿真器中
更多工具相关信息请点击https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools.html.

开发工具与开发环境

汽车电子MCU产品开发工具与开放环境

F系列
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(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族
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瑞萨电子MCU软件集成开发环境(IDE)

用于RL78/78K/V850/RH850族

集成了软件编译、汇编、链接、仿真、调试等功能于一体的集成开发环境

具有多种图形调试功能

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/ide/csplus.html

用于R8C/SuperH族

集成了软件编译、汇编、链接、仿真、调试等功能于一体的集成开发环境

支持ELF/DWARF调试形式

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/ide/hew.html 

CS+（原CubeSuite+）集成开发环境

HEW（高性能嵌入式工作台）集成开发环境

F系列
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D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族
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用于RL78 / 78K / V850全族，R8C（除R8C/3x）/ RH850（除G4MH）/ SH（除SH7147/726x）族大部分系列

用于对MCU片上闪存进行删除、编程、校验程序等

可用于开发过程、原型机设计、大规模生产中

主机控制、独立操作，Windows界面

16MB内存、USB2.0，RS-232接口

订购编号：主单元编号为PG-FP5，电源部分另购

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/programmer/pg-fp5.html

瑞萨电子MCU闪存编程器
PG-FP5闪存编程器

用于RH850 / RX / RL78 / Synergy / R8C / SH 全族，78K / V850族（仅限单电压闪存器件）

主要功能和接口同PG-FP5

编程速度大幅提高（以RH850为例，约25%）

程序文件大小从16MB升至128MB

订购编号：请咨询当地销售渠道

详细信息：请咨询当地销售渠道

PG-FP6闪存编程器

F系列
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D系列
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E1片上调试仿真器

E10A-USB片上调试仿真器

瑞萨电子MCU片上调试仿真器

用于RL78/78K/V850/R8C/RH850族

两种调试接口：串行连接和JTAG连接

快速Flash存储器编程功能

能给目标板提供3.3V~5 V/200mA的电源(根据目标MCU)

订购编号：R0E000010KCE00

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/emulator/e1.html 

用于SuperH族

两种调试接口：

 .14线片上基础调试，无跟踪(H-UDI)
 .36线高级调试模式(AUD)

快速Flash存储器编程功能

订购编号：HS0005KCU01H/ HS0005KCU02H

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/emulator/e10a-usb.html 

E2片上调试仿真器

用于RL78/RH850/R-car族部分系列

主要功能和接口同E1

下载速度是E1的2倍

为RH850系列提供CAN通信时间测量方案

为RL78系列提供消耗电流调整功能

订购编号：RTE0T00020KCE00000R

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/emulator/e2.html

F系列
(RL78/RH850)

D系列
(RL78) SuperH族 开发工具与开发环境 芯片封装说明Power MOSFET及IPD RH850族
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瑞萨电子MCU全功能仿真器

用于RL78/78K/V850族部分系列

可提供精确时间测量等功能

有自诊断功能

订购编号：根据产品系列不同

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/emulator/iecube.html

IECUBE全功能仿真器

用于RH850/ V850族（V850E2M核）

可提供精确时间测量等功能

主体包含主单元IECUBE2和POD部分，调整POD部分可适配不同的产品型号

订购编号：主单元编号为QB-V850E2-EE，POD编号根据产品系列不同

详细信息：https://www.renesas.com/zh-cn/products/software-tools/tools/emulator/ie850-formerly-iecube2.html

IE850（原IECUBE2）全功能仿真器

开
发
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瑞萨电子MCU评估板

RL78/F12评估板

用于RL78/F12的烧写/评测

配置：

    48脚RL78/F12 MC（R5F109GEAFB）

    E1调试烧写接口

    LIN收发器电路

    1个按键，2个LED，面包板区域

外观尺寸：70mm x 55mm

订购编号：QB-R5F109GE-TB

RL78/F13评估板

RL78/F14评估板

用于RL78/F13的烧写/仿真/评测

配置： 

     60脚RL78/F13 MCU (R5F10BMG)
     E1 调试烧写接口

     LIN 收发器电路

     CAN收发器电路

     1个按键，2个LED，面包板区域

外观尺寸：109.22mm*55.88mm

订购编号：QB-R5F10BMG-TB

用于RL78/F14的烧写/仿真/评测

配置： 

     60脚RL78/F14 MCU (R5F10PPJ)
     E1 调试烧写接口

     LIN 收发器电路

     CAN收发器电路

     1个按键，2个LED，面包板区域

外观尺寸：109.22mm*55.88mm

订购编号：QB-R5F10PPJ-TB
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封装名称 引脚数 封装尺寸 [mm] 引脚间距 [mm] 安装高度最大值 [mm]

SDIP
20 6.3 x 19 1.778 4.50
64 17 x 56.4 1.778 5.08

SOP 32 11.3 x 20.45 1.27 3.00
SSOP 42 8.4 x 17.5 0.80 2.40
LSSOP 20 4.4 x 6.5 0.65 1.45

QFP

64 14 x 14 0.80 3.05
80 14 x 14 0.65 3.05
100 14 x 20 0.65 3.10
128 14 x 20 0.50 3.15
144 20 x 20 0.50 3.05

LQFP

32 7 x 7 0.80 1.70
48 7 x 7 0.50 1.70
48 10 x 10 0.65 1.70
52 10 x 10 0.65 1.70
64 10 x 10 0.50 1.70
64 14 x 14 0.80 1.70
80 12 x 12 0.50 1.70
100 14 x 14 0.50 1.70
120 14 x 14 0.40 1.70
128 14 x 20 0.50 1.70
144 20 x 20 0.50 1.70

TQFP

80 14 x 14 0.65 1.20
100 12 x 12 0.40 1.20
120 14 x 14 0.40 1.70
144 20 x 20 0.50 1.70

BGA
112 10 x 10 0.80 1.40
112 10 x 10 0.80 1.20
176 13 x 13 0.80 1.40

LGA 113 8 x 8 0.65 1.20
HWQFN 28 5 x 5 0.50 0.80

QFN 32 5 x 6 0.50 0.95

TFLGA
64 6 x 6 0.65 1.05
85 7 x 7 0.65 1.05

瑞萨电子芯片封装说明
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